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文件簡述 

Brief Description 

說明 68 系列 Flash 產品(MQ6801 與 MQ6812) ADC 內部參考電壓之使用方法，並附件提

供範例程序 

改版說明 

History of Revision 
新建立 

    

二....    建議使用方法與注意事項    

            68 系列 Flash 產品的 ADC 參考電壓除了可由外部提供外，也提供內部參考電壓的選項讓

使用者可選擇使用。由於芯片的 ADC 內部參考電壓會受到晶圓製程的變異影響，故在晶圓出廠

之前已進行校準，並提供建議的校正範例程序供使用。範例程序的操作流程如下圖所述: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

讀取芯片內部參考電壓2V的實際值,
保留在ADC_Vref 2V (單位: mV)

以AIN12來量測ADC_offset
(單位: mV)

進行n次的ADC轉換 (n=1到16),累加所
有的AD值,得到一個總和的ADC_sum 建議n為1到16之間的值

AIN12 於芯片內部接地, 此量測值會包含
PCBA或系統造成ADC offset的偏移

以公式計算所需的AD結果:
AIN =ADC_sum×ADC_Vref2V÷n÷1024
(單位: mV)

以上得到AIN的結果減去ADC_offset即
可得到AIN.若相減後小於0, 則賦值為0

AIN為ADC電壓輸入要檢測的電壓; 需先做
乘法再做除法, 以避免先做除法產生過小
的數值, 導致後面運算結果的誤差

內部參考電壓2V於info block的存放位置為:

MQ6801: 0x7E63為高字節; 0x7E64為低字節
MQ6812: 0x7E06為高字節; 0x7E05為低字節
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同時請參考範例程式，檔名為: MQ6801_MQ6812_ADC_Vref2V.zip。 

解壓縮後可得到兩個資料夾，分別是 MQ6801_ADC_V01 與 MQ6812_ADC_V01。 

 

 

 

 

在這兩個資料夾內的main.c即分別為MQ6801與MQ6812使用內部參考電壓 2V的 ADC範例

程式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項:  

1. 由於內部參考電壓 2V 有在晶圓測試時加以校準，故客戶在選擇內部參考電壓 2V、3V 或 4V

時，可優先考慮選擇內部參考電壓 2V。 

2. 建議的校準範例程序中，在 ADC 的轉換次數 N 建議為 1~16 之間的值，使用者可依需求決

定 N 的值。譬如若任何一筆 ADC 輸入電壓 AIN 的檢測值都有意義時，可以選擇 N=1；但若

是希望得到一個檢測電壓的平均表現，不要受到系統或 PCBA 的擾動，則 N 可以選擇 4、8

或 16。當 ADC 的轉換次數 N 愈大時，ADC 總轉換時間愈長，下圖為 MQ6801 與 MQ6812

分別使用單次模式(Single Mode)與重複模式(Repeat Mode)並且設定ADC轉換次數為1、2、

4、8 與 16 時所需要的總轉換時間: 
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註 1: 上圖測試條件 

- MQ6801 內振 8MHz, ADC 單筆轉換時間為 16us 

- MQ6812 內振 16MHz, ADC 單筆轉換時間為 16us 

註 2: MQ6812 的轉換時間較 MQ6801 為短，這是因為部份校正公式已設計在 MQ6812 芯片

之中，如此可減少指令的數量以及總 ADC 轉換時間。 

    


